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1. Circuitos en Corriente

Continua (CC)

Tabla 1.1: Formulas de Circuitos en Corriente Continua

Concepto Férmula Unidades Tipicas
d
Intensidad de Corriente (1) I= d—? Amperio (A)
Ley de Ohm (Tensién en Resistencia) V =1R Voltio (V)
V2
Potencia Consumida (Efecto Joule) P=IV=I’R = " Vatio (W)
Energia Consumida (U) U="Pt Julio (J)
Ley de Corrientes de Kirchhoff (LKC) > Tentrantes = 2 Lsalientes A
Ley de Tensiones de Kirchhoff (LKV) > Vi adas = Y. Velevaciones V.
Resistencias en Serie Re, =) Ry Ohm (©)
1 1
Resistencias en Paralelo =5 — Q
Req R;
Relacién Thévenin-Norton I, = E A
Rin
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2. Circuitos No Estacionarios
(Transitorios)

2.1. Condensadores (C')

Tabla 2.1: Formulas de Condensadores

Concepto Formula
dv(t
Relacién IV i(t)=C ZIS:)
1
Energia Almacenada u(t) = §Cv(t)2
1 1
Capacitancia en Serie C.. =) C
Capacitancia en Paralelo Ceq = GC;i

Constante de Tiempo 7 (circuito RC) 7 =RC
Tensién en Carga (sol. transitoria) ve(t) = Vinal (1 - e_t/f) +ve(0)e 7

2.2. Inductores (L)

Tabla 2.2: Formulas de Inductores

Concepto Formula
di(t
Relacién V-I v(t) = L%
1
Energfa Almacenada u(t) = §Li(t)2
Inductancia en Serie L, => L
1 1
Inductancia en Paralelo =5 —
Leq L;

Constante de Tiempo 7 (circuito RL) 7=L/R
Corriente en Carga (sol. transitoria)  ir(t) = Igna (1 —€7/7) +iL(0)e /"
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3. Corriente Alterna (CA) y
Analisis Fasorial

Tabla 3.1: Férmulas de CA y Fasores

Concepto Formula
Senal Sinusoidal v(t) = Vg cos(wt + ¢)
\%
Valor Eficaz (r.m.s.) Vs = —2
V2
Impedancia (General) Z=R+jX
Reactancia Inductiva Zy, = jwL
1 .
Reactancia Capacitiva Zc = Jw—c = é
Ley de Ohm Fasorial V =17Z
Potencia Compleja (S) S=VI*=P+jQ
Potencia Activa (Real) (P) P = V yuslimscos¢
Potencia Reactiva (Q) Q = Viuslimg sen ¢
P
Factor de Potencia (FP) FP =cos¢ = —

S|
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4. Dispositivos Semiconductores
(Basicos)

4.1. Diodo

Tabla 4.1: Férmulas de Diodo

Concepto Foérmula
Vp
Ecuacién de Shockley (I-V) Ip =L |e"VT —1
kT
Voltaje Térmico (V7) Vp=—
q

Modelo Simplificado (Encendido) Vp =

<

~ (Tensién de umbral)

4.2. Transistor MOSFET (NMOSFET, con mo-
dulacion de canal ))

Tabla 4.2: Férmulas de Transistor MOSFET (NMOSFET)

Concepto Férmula
Condicién de Corte Vas < Vi
1., W
Corriente Ip en Saturacion Ip = §k;r(VGs — Vin)?(1 + A\Vpg)

Pardametro de Transconductancia k!, = 1, Cox

11
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5. Analisis de Sistemas y
Medidas (Diagramas de Bode)

Tabla 5.1: Formulas de Bode y Medidas

Concepto Formula
Moédulo en Decibelios (dB) |T(w)|ag = 201og;, |T(w)|
Suma de Mddulos en Bode 201og0 | T(w)]| = > 201ogqq | Ti(w)|
Suma de Argumentos en Bode arg T(w) = > arg T;(w)
Error Relativo Porcentual €%x = TX -100

of of
Propagacién de Error (F' = f(z,y)) AF = x Ax + ‘a—‘ Ay

X y
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